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Wskaznik oporowy promieniowania

Udzielono z mocg od dnia 25 wrzeénia 1950 r.

Wynalazek dotyczy znanych wskaznikow
oporowych, ktére wskazujg natezenie energii
promieniowania (Swietlnej, promieniowania
rentgenowskiego, gamma, korpuskularnego, pro-
mieni i) i ktérych przewodno$§é elektryczna
zmienia si¢ w zalezno$ci od zmiany. natezenia
padajacego na nie promieniowania.

Wskazniki te nadaja sie réwniez do stero-
wania przyrzadami w zalezno§ci od natezenia
promieniowan\ia:’np. do sterowania glo$nikiem
przy odtwarzaniu filméw diwiekowych.

Znane jest juz od dawna z literatury tech-
nicznej, ze zwigzki kadmu z siarkg, selenem lub
telurem w. postaci pojedynczych krysztalow,
ktéore zostaly wytworzone wskutek reakcji pary
kadmu z siarkowodorem, seleno- lub telurowo-
dorem, wykazuja duza zmiane przewodnoSci
w poréwnaniu do znanych materialéw, ktérych
przewodno$¢é zmienia sie¢ pod dzialaniem pro- .
mieniowania.

Te do$wiadczenia, ktére bardziej dotyczyly
wykrywania optycznych i elektrycznych wiasei-



wolci takich krysztaléw pojedynczych i bada-
nia fizycznej natury zmian przewodnosci elek-
frycznej pod dzialaniem $wiatla anizeli prak-
tycznego zastosowania tych materiatéw do ce-
16w technicznych, pozwalaly upatrywaé szero-
kie mozliwo$ci zastosowania tych materiatow
jako fotoopornikéw do celéw wyzej wymienio-
‘nych. To samo. dotyczy Kkrysztaléow pojedyn-
czych innych zwigzkéw dwuwarto$ciowych me-
tali, np. cynku lub rteci, z jednym z pierwiast-
kéw z grupy tlenu, zwlaszcza z tlenem.

Jednak badania nad wyzyskaniem tych kry-
sztaléw z napylonymi elektrodami, przy stoso-
waniu. zwyklych §rodkéw laboratoryjnych, uzy-
wanych przy pracy z tymi materiatami, do od-
twarzania filméw diwigkowych lub do wskazy-
wania nateZzenia promieniowania wykazaly, ze
oprécz oczekiwanego pozadanego efektu silnej
#iany przewodnoSci przy zmianie padajacego
promieniowania wystepowaly efekty uboczne,
ktére przy odtwarzaniu $ladu dzwigkowego po-
wodawaly szum w glo$niku, a_ przy mierzeniu
nateZzenia promieniowania dawaly wahania
wskazowki aparatu wskaznikowego. .

Te efekty byly tak silne, ze praktycznie bio-
rac stosowanie krysztaléw wydawalo sie nie-
mozliwe.

Przyczyne tych efektéw ubocznych upatry-
wano poczatkowo w samym krysztale, gdyz zna-~
ne bylo, ze szumy, spowodowane zmiang opor-
nosci, wystepujg zwlaszcza przy stosowaniu po6i-
przewodnikéw, to jest takich materiatéw, do
ktorych zaliczaja sie omawiane zwigzki. Zwykle
tlumaczy sig, ze te efekty uboczne pochodza od
niejednorodnosci struktury, zameczyszczen lub
wplywéw ubocznych.

Jednak ani stosowanie najczystszych mate-
rialéw wyjSciowych, ani zmiana prawie wszyst-
kich warunkéw do§wiadczalnych przy wytwa-
rzaniu krysztalu, np. temperatury reakcji, cis-
nienia, czasu lub szybkosSci chlodzenia, ani sto-
sowanie krysztaléw o bardzo malej gestosci, ani
wybodr z kazdego tadunku pieca tylko tych kry-
sztatéw, ktére przy badaniu mikroskopowym
nie wykazuja wad, nie dawalo krysztaléw, przy
stosowaniu k¢érych nie wystepowalyby zaklo-
cenia lub przynajmniej wystepowalyby w stop-
niu zmniejszonym. Ustalono, ze przyczyne wy-
stepowania efekiéw ubocznych mozna upatry-

~wat nie w samym Kkrysztale, a raczej w umo-

cowaniu i stykach krysgztalu, to jest w elektry-
cznym polaczeniu elektrod, naniesionych na
- krysztale z pozostawieniem waskiej szczeliny,
z zaciskami odprowadzajacymi.

)

Polaczenie to dotychczas bylo wykonywane
ze spoiwa, zawierajacego grafit koloidalny.

Wynalazek polega na tym, ze we wskazniku .
oporowym promieniowania, wykonanym w po-«
staci pojedynczego krysztalu ze zwiagzku dwue«
wartoSciowego metalu, np. cynku, kadmu luk.
rteci z jeddym z pierwiastk6w z grupy tlenu,
np. telenem, siarka, selenem lub telurem, obie
elektrody, naniesione na krysztale i oddzielone
szczeling, sg polaczone z zaciskami odprowadza-
jacymi za pomocg metalu lub stopu metalu. Do
tego celu nadaje sie réwniez grafit prasowany.

Dzieki stosowaniu wymienionych materiatéw
unika sie ~ istniejgcych dotychczas zaklécen
i umozliwia wyzyskanie do celéw technicznych
bardzo dobrych wlasciwosci fotoelektrycznych
tych krysztaléw.

Wybdér materialéw, zapewniajacych elektry-
czne polaczenie elektrod, nie ogranicza si¢ do
metali jednorodnych, zwigzkéw i stopéw metali,
lecz obejmuje réwniez metale opiekane.

Stosowanie tych materialdow umozliwia do-
stateczny przeptyw pradu elektronowego od ele-
ktrod do zacisk6w odprowadzajacych, przy czym
nie powstaja zadne szmery uboczne.

Wedlug najprostszej postaci wykonania wy-
nalazku krysztal z naniesionymi nan elektroda-
mi jest dociskany do podloza za pomoca spre-
zyn metalowych, do ktérych dotaczone sa prze-
wody odprowadzajace. ,

Elektrody moga by¢ polaczone z zaciskami
odprowadzajacymi réwniez za pomoca metalu,
napylonego lub natryskanego na elektrodach
i na powierzchni podioza, podtrzymujacego
krysztatl.

Taki sposob elektrycznego laczenia elektrod
réwniez napylonych lub natryskanych na kry-
sztale, ma te zalete, ze tak wykonana powloka
przykrywa elektrody i chroni je od zaklocaja-
cych wplywéw zewnetrznych.

Na rysunku przedstawione sg schematycznie
w przekroju podiuznym dwa przyklady wyko-
nania wynalazku.

Krysztat 1 o wymiarach 2 X 10 /X 0,01 mm
jest zaopatrzony w dwie napylone elektrody 3,
oddzielone szczeling 2 o szeroko$ci 0,1 mm. Kry-
sztal spoczywa na podiozu 4, posiadajacym wy-
cigcie 5 do obserwowania promieniowania, pa-
dajacego z gory na szczeling 2. Wedlug przykla-
du wykonania, przedstawionego na fig. 1 i 2,
krysztal 1 z elektrodam1 3 jest doclskany do pod-
toza 4 za pomocy dwéch sprezynu;a;ych paskow
6 z blachy brazowej. Paskl te sa 2 boku przy-
mocowane do podloza 4 za pomoca érub 7i opie-
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rajg sie o wystepy 8 podloza. Odprowadzenie
pradu nie jest uwidocznione na rysunku.

" Docisk swobodnych koficéw paskéw sprezy-
nujacych 6 do elektrod 3 jest regulowany za
pomoca S$rub 9. Jak wskazuje fig. 2 konce pa-
skéw sa zaopatrzone w glowki cynowe 10, za-
bezpieczajace elektrody 3 i krysztal 1 od uszko-
dzenia przy dociskaniu $rub 9. Wedlug przyk!a-
du wykonania, przedstawionego na fig. 3, war-
stewka metalowa 12, wykonana przez napylenie
lub natryskiwanie metalu, tworzy potaczenie
elektryczne elektrod z wtyczkami 11.

Zastrzezenia patentowe

1. Wskaznik oporowy promieniowania z poje-
dynczym krysztalem zwigzku dwuwartoscio-
wego metalu, np. cynku, kadmu lub rteci,
z jednym z pierwiastkéw z grupy tlenu, np.
tlenem, siarks,
mienny tym, ze obie elektrody, naniesione na
krysztal, sa polgczone elektrycznie z zaci-

selenem lub telurem, zna--

skami odprowadzajaceymi za pomoca metalu,
zwiazku metalu lub stopu metalowego albo
sprasowanego grafitu.

. Wskaznik wedlug zastrz. 1, znamienny tym,

ze obie elektrody sa polaczone elektrycznie
z zaciskami odprowadzajacymi za pomoca
sprezyn metalowych, dociskajacych krysztat
do jego podloza.

. Wskaznik wedlug zastrz. 1,‘ znamienny tym,

ze obie elektrody (3) sa polaczone z wtycz-
kami (11), odprowadzajacymi prad za pomo-
ca warstewki metalowej, napylonej lub na-
tryénietej na obie 1gczone czeSci oraz na
lezaca miedzy nimi powierzchnie podloza (4)
krysztalu (1).
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